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Dysk SSD Samsung 980 PRO MZ-

V8P2TOBW 2TB M.2

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

NVMe

Srednie zuzycie mocy
NVMe wersja

tagcze PCI Express
Wsparcie TRIM
Szyfrowanie sprzetu

Szyfrowanie /
bezpieczenstwo

Obstuga S.M.A.R.T.

MTBF (Sredni okres
miedzyawaryjny)

Wstrzasy podczas pracy

Standardowe rozwigzania
komunikacyjne

Rozmiar kieszeni dysku
SSD

Predkos$¢ zapisu nosnika
Predkos$¢ odczytu z nosnika
Pojemnos¢ pamieci SSD
Typ pamieci

Napiecie pracy

Losowy zapis (4KB)

Losowy odczyt (4KB)
Element dla

Maksymalne zuzycie mocy

826,99 zt

672,35 zt

Zapytaj o dostepnos¢

24 godziny

C-LabDIASA1SSDO0059

MZ-V8P2TOBW
8806090696534

Samsung Electronics Polska

Tak
6,1wW
1.3c
x4
Tak
Tak

256-bit AES

Tak

1500000 h

1500 G

PCI Express 4.0

M.2

5100 MB/s
7000 MB/s
2000 GB
V-NAND MLC
3,3V
1000000 IOPS
1000000 IOPS
PC/notebook

7,2 W
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Maksymalna temperatura 70 °C
eksploatacji

Zakres temperatur 0-70°C
(eksploatacja)

Rodzaj opakowania Pudetko
Waga produktu 99
Wysokos$¢ produktu 22,1 mm
Szerokos$¢ produktu 80,2 mm
Gtebokos$¢ produktu 2,38 mm
Pobér mocy w trybie 0,035 W
czuwania

Opis produktu

Element dla: PC/notebook

Gtebokos$¢ produktu: 2,38 mm

Losowy odczyt (4KB): 1000000 IOPS

Losowy zapis (4KB): 1000000 IOPS

tgcze PCI Express: x4

Maksymalna temperatura eksploatacji: 70 °C
Maksymalne zuzycie mocy: 7,2 W

MTBF (Sredni okres miedzyawaryjny): 1500000 h
Napiecie pracy: 3,3V

NVMe: Tak

NVMe wersja: 1.3¢

Obstuga S.M.A.R.T.: Tak

Pobér mocy w trybie czuwania: 0,035 W
Pojemnos¢ pamieci SSD: 2000 GB

Predkos¢ odczytu z nosnika: 7000 MB/s
Predkos$¢ zapisu nosnika: 5100 MB/s

Rodzaj opakowania: Pudetko

Rozmiar kieszeni dysku SSD: M.2
Standardowe rozwigzania komunikacyjne: PCl Express 4.0
Szerokos¢ produktu: 80,2 mm

Szyfrowanie / bezpieczehstwo: 256-bit AES
Szyfrowanie sprzetu: Tak

Srednie zuzycie mocy: 6,1 W

Typ pamieci: V-NAND MLC

Waga produktu: 9 g

Wsparcie TRIM: Tak

Wstrzasy podczas pracy: 1500 G

Wysokos$¢ produktu: 22,1 mm

Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 70 °C
Gwarancja: GO60M
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